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Newton-like Methods, Levenberg-Marquardt,

Fletcher, strana 48

— jde o metodu éasto pouzivanou a oblibenou,
napr. WPlot ji pouziva k vyhlazovani krivek

— metoda je implementovana v programu CIA,
optimalizace je mozna v kmitocétové 1 casové
oblasti (a samoziejmeé také optimalizace
pracovniho bodu i stejnosmérnych charakteristik)
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Formulace ulohy pomoci souétu nejmensich étverct

\
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® pozadovana funkéni hodnota
dosazena funkéni hodnota

optimalizovany vystup, napr. faze, modul

nezavisle proménna, napr. kmitocet



definice rozdilu mezi namérenymi a proloZzenymi body:

xl, sz X15--

X1yney Xy, ... heznamé parametry obvodu, napt. C;

R,,k=1,...,m ... odchylky sledovanych vystupnich
obvodovych veli¢in od predepsanych
hodnot, m > n (v nasem pripadé m = 6)
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lokalni (!) extrém (minimum?) funkce vice proménnych:

VS(x1,..,%,) = D 2Ry (%1,...,%, ) VR, (21,...,%,) = 0
k=1



Reseni ulohy ,Newtonovou®“ metodou:

odchylky Ry, (x4, ..., %, ) rozvineme v linearizaénim stiedu
J-té iterace optimalizace pomoci
Taylorovy rady
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Reseni ulohy ,Newtonovou®“ metodou:
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rozvoj dosadime do vychozi rovnice pro lokalni minimum
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rozvoj dosadime do vychozi rovnice pro lokalni minimum
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zanedbame-li i zde éleny obsahujici druhé derivaci, coz je
v souladu s obecnou koncepci metod typu ,,Newton-like*



maticovou rovnici rozepiSeme pro jednotlivé slozky gradientu i=1,...,n
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maticovou rovnici rozepiSeme pro jednotlivé slozky gradientu i=1,....n
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rovnice se obvykle zapisuje prehlednéji v maticové formé
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rovnice se obvykle zapisuje pirehlednéji v maticové formé
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rovnice se obvykle zapisuje prehlednéji v maticové formé
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finalni uspésna modifikace metody Levenberg-Marquardt
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vznikne kombinaci s pomalejsi, ale stabilnéjsi metodou
gradientni (,steepest descent); ,miru“ metod stanovi A"’

. AT .
AX(J) I—ZJ(‘]) R(ng), ( )) ] O ajmax

* n



Identifikace jednoduchého
modelu polovodicové diody
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Identifikace jednoduchého
modelu polovodicové diody
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Identifikace jednoduchého
modelu polovodicové diody
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namérené hodnoty:

vy = 0,400 V, inpj, = 0,000002 A
vy = 0,525 V, inpj, = 0,00005 A
vy = 0,651V, i, = 0,001 A

v, =0,759 V, inpj, = 0,01 A

vs = 0,925V, inpj, = 0,2 A
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teseni: n'” =167, IV =15x10°A, R =0.2470
odpovidajici hodnoty proudu po identifikaci parametra:

v, = 0,400V, i, = 0,00000218 A
vy = 0,525V, i, =0,0000436 A
vs=0,651V, iy =0,000888 A
v,=0,759V, i, =0,0111 A
vs=0,925V, i = 0,197 A
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v;=0,400V, i; =0,00000218 A

vo =0,525V, i, =0,0000436 A

vy =0,651V, i3=0,000888 A

v, =0,759V, i, =0,0111 A ... viz kdd v souboru
v =0,925V, i =0,197 A OPTIM.MATLAB.M
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KC508, inverzni charakteristiky
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IKC508, bariérové kapacity
|rms =157, L64 ) %, O ax = 2,51g), 2,73, %)
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KC508, pulsni odezva k uréeni priletové
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